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摘要(译)

本发明涉及封装薄膜及其制作方法、发光器件、显示面板和显示装置，
封装薄膜可以包括：纳米材料层或聚阳离子有机材料层，形成在纳米材
料层或聚阳离子有机材料层上的吸湿层，将纳米材料层或聚阳离子有机
材料层和吸湿层密封的密封层。本发明提出的这种封装结构，是由带不
同电荷的材料（纳米材料层或聚阳离子有机材料层和吸湿层）交替组装
而成，与现有技术的真空镀膜方法不同，本发明的封装结构的每一层均
通过在溶液中浸泡而采取自组装的方法进行构筑，不再需要昂贵的真空
设备，从而明显地降低了成本，而且制程简单，可以大面积制备。
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